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TepMHHL H oNpeAeneHHa

Thermoelectric -samiquugtur devices, Bstaan
Term® and definition: FOCT 18577—73

Mocranosnendem TocygapcreenHoro kommwtera CCCP no crangapram or 3 -mapra
1980 r. N2 1432 cpox mpegeHHs YCTAHORNEH
c 04.07 4981 r.

Hacroauuit cTaniapT ycTaHaB/JHBaeT NPHMEHAEMbIEe B HayKe, Tex-
HHKE M NPOH3IBOACTBE TePMHHB H OMpejesleHHd OCHOBHBIX MOHATHH
NOJAYNPOBOJHHKOBHX TEPMO3JEKTPHUECKHX YCTPOHCTB.

TepmuHB, yCTaHOB/JEHHBe CTaHAapTOM, o0f3aTe bHBLl AAA TpHMe-
HeHHA B IOKYMEHTAlUHH BCeX BHJAOB, HAYYHO-TEXHHUecKoH, yueGHON H
cnpasoynoil aMTEpaType.

Idns KaXAoro NOHATHA YCTAHOBMEH OJHH CTAHLAPTH3OBAHHBIA Tep-
mHH. [lpHMeHeHHe TepMHHOB—CHHOHHMOB CTaHLapTH30BAHHOTC Tep-
MHHa 3anpewlaetcd. HegonycTHMble K NpHMEHeHHIO TepMHHBI-CHHOHH-
MEl [IPHBeJEHB B CTAHIAPTE B KauecTBe cnpamqﬁux H nﬁnauaqenu
«Huns.

HAna oTaenbHHX CTAHAAPTH30BAHHBIX TEPMHHOB B CTHH.II.H]JTE npH-
BeleHE B KauecTBe CNPaBOYHBIX KparTkue GopMel, KOTOpHIe paspella-
eTcsl NPHMEHATL B CAYYaAX, HCKJAIOYAIOUIHX BO3MOMHOCTE HX pasfiHu-
HOTO TOJKOBaHHA. YCTaHOBJeHHLIE ONpefeseHHs MOMHO, IpH HeofXo-
AHMOCTH, H3MEHHATE N0 (opMe H3JN0MKEHHS, He NONYCKAd HapYIMIeRHA
rpaHHI NMOHATHH.

B cayuasx, xoria HeoGXOJHMBIE H JAOCTATOUHBIE MPH3HAKH MOHA-

- qTHA comepiarca B OYKBAJAbHOM 3HAYEHHH TepMHHa, ONpefeieHHe He
npHBEAEHO, M, COOTBETCTBEHHO, B rpade <«Omnpegenedues NOCTABJEH
NpoYepK. -

~ B crannapTe 8 KadecTee cnpaﬂaqnux NpHBeJeHH HHOCTPaHHHE SK-
BHBAJIEHTH JIs PSiAa CTAHAAPTH3OBAHHHIX TEPMHHOB HA HEMELKOM
(D), anranfickoM (E) u dpanuysckom (F) asmikax.

B cranjpapTe npHBeleHs ajaBHTHBHE YKasaTemd CD,D;E]}}KE[U.HHEH

B HEM TEPMHHOB Ha PYCCKOM f3LIKE H HX HHOCTPAHHBIX 3KBHBAJEHTOB.

Hapanwe ofWuManuHoe Nepeneyatia BoOCnpewieHa

Tepeusdanue. Horbpe 1980 2.
Mapgarenscteso crangapros, 1981
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Crp. 2 TOCT 18577—80

CranaapTi3oBaHHEE TePMHHB HAGDAHE MONYHKHPHEM LWPHOTOM,

S

F. Pile thermo-électrique 3

TPHUECKOE YCTPOACTRO

TepMoaneKTPHUECKOE  YCTPORCTBO

D. Halbleiterthermoelektrische
Anordnung

E. Semiconductor
device

F. Dispositii  thermo-électrique
semiconducteurs

2. Noaynpoeoanukossii
MEHT
Tepumosaement )
. Halbleiterthermoelemen
Semiconductor thermoelement
. Thermo-élément &
teurs

3. Kackaguwihi
TEPMOIIEMEHT
Kackaguwii TepMosnement

D. Mehrstufige
element

E. Multistaged semiconductor
moelement

F. Thermo-élément
teurs en cascade

4. Moaynposoanukopas
pen
Tepmobartapes -

D. Halbleiterthermoelektrische
Batterie *

E. Semiconductor
pile

conducteurs

om

PHHECKHA MOAYAb
TepmoaseRTPHYECKHA MOAVAL
D. Halbleiterthermoelektrische
Modul
E. Semiconductor
module

F, Module thermo-électrique a semi-

ponducteurs

thermoelectric

TEPMOITE-

semicondue-
NoAYNPOBOAHHKOBBI
Halbleiterthermo-

ther-

& semiconduc-

repmodara-

thermoelectric

Semi-

MoaynposoaHHKOBBIA TePMOINEKT-

thermoelectric

‘X KpaTkas (opMa — CBETHABIM, a HEAONYCTHMBIE CHHOHMME — KVyp-
CHEOM. .
Tepunn Onpenenenie
|, NoaympoROAHHKOROE  TEPMOSJIEK- ¥cTpolcTBo, [elicTBHe KOTOPOTQ OCHO-

BaHO Ha HCNOJbpIBBaHHM TEPMOITCETPHY -
ckuX 3sdbexros [leastoe umy 3eebexka s
MOJAVIPOBOOHHKAK, DpelHazHaTeHHOS O7A
NOAyYeHHA TEJIOTE HJIH XOoJoda © HCOOAb-
30BAHREM E'JIQETPHHEEH'I:I;! JHeprHd HJAIH No-
JYTEHHA SAeKTPHYECKOH JHCPTHH © HCOMOA -
INEAHHEM TelNoBoik

HOHYHPGEGJHHH'HEUE TepMOJIeRTpHYE-
CKOE VeTPORCTBO, BRIAKMaKLee OIHY no-
JOMHTEABHYH B O0HY OTPHUATEILEYE) BET-

BH, IMCKTPUUSCKH COSIMHEHNHE 00CA210-
BATEABHO
MNoaynposoaHHKOBRI TEPMOINEMENT,

BETEH HOTOPOrD COCTOAT H3 MaTepHzlos C
PAITHYMHBIMH TepMOMJIeRTRHYECKHMH CBOH-
CTRAMH, pachofaraeMBix NOocHedoBATS/LHD
BAOAE TOKOBOH BEICOTE EETEH

[lonynpoBOIHHKOBOE  TEPMOFASKTPHYE-
CKOE YCTPOHCTBO. NPelCTaBafiollee COBO-
KYNMHOLTE SJAeKTPHHECKH COCIHHEHHBIX [10-
JAYTPOBOAHHKOBHX TEPMOINEMEHTOBR B €IM-
HOM KOHCTPYKTHBHOM HCHOAHEHHH

Yuuduuiposanuas nNoNyNPOBOIHHKOBAN
TepmobaTapes
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FOCT 18577—80 Crp. 3

Tapme Onpeagagenis
fi. MaiynpoBOAHHKOERE . TEpMO3AEK- [onynposogHukomsoe  TCpMO3ToKTIHR-
TpBYeCKHM GaoK CKOe YCTPOHCTBO, BRIOUJIOWEE O0ANY HAH
vepMofaox HECKOABKO  SASKTPHUCCKN — COSAHHEHHEBIX

. Halbleiterthermoelekirische

Block

E. Semiconductor thermoelectric
hlock
Blps  thermo-électrique a semi-
cenducteurs

7. Kacxannan MoAYIpoOBOIHHKOR AN
TepmobaTapes
KackamHaa TepuobaTapen .

D. Halbleiterthermoelektrische
Kaskadenbatterie

E. Cascaded semiconductor thermo-
pile

F. Diiz thermo-électrique 4 semicon-
lucteurs en pascade

L Y

8. Berps noayvnposOAHHKOBOro TEp-
MOITEMEHTA
Betsb TepsmosaesmeanTa

D. Halbleiterthermoelementschen-
kel

E. Zeg of a semiconductor thermo-
element

F. Branch de thermo-élément 3 ses
‘miconducteurs .

9. Noaomuressuas seTBL NOJAYNpO-
BOAHHKIREOT O TEPMOITEMENTA
[onoxuTeasHan BeTsb

. p-leitender Schenkel des Thermo-
elements

E. p-lype leg of a thermoelement

F. Branch positif de thermo-élément

[0. OTpHUaTe bHAT BETBB NOAYNPO-

' BODHWKOBOrO TEPMOIAEMEHTA
OTpHUaTeNBHANA BEeTEL

D. n-leitender Schenkel des Thermo-
elements

E. n-type leg of a thermoelement

F.sBranch negatil de thermo-élé-
ment

NOIYNPOBOAHHKOBLIY TepModarapeil B elH-
ROM EOHCTDYHKTHEHOM HCHOAHEHHH © CHCTe-
Mol TenaoodMan g

[MoaynpoBoaHHKOROe  TepMOIAEKTPHIE-
CKOe YCTPOHCTBO, COCTOSUICE H3 [ABYX W/H
doaee TepmobaTtapefi, COeAHHEHNHX KOHCT-
PYKTHBHO Memx Iy colofl B CTYMoHK TepMo-
EﬂlﬁI{TpH"-]ECJ{ﬁl'ﬁ Kalrkagda TaKiM Uﬁpa;ﬂb{,
4TO TenaonoTAollawuine caad TepuodaTa-
peH KaXKIol CTYNeHHW HAXOAATCA B TeN/o-
BOM KOHTAETE C TellAOBRI OelSpIIHEMHE Ccna-
asi TepmolaTtapell npeIbIVilell CTYMeHH.

IMpusmevanue Hywepauna cryne-

Heldl TepMO3JeKTPHYECKOr0 KACKAAA Npo-

H3IBOAHTCA B HANPABJISHUN OT TENaono-

MMICWAKILEro, cnaf, HAXOJQAMErocd &

KOHTAXTE ¢ O0BeETOM OXJaMI0HNA

CoctaBHad 4acTe NOAVRIPOBOAHHKOBOrD
TCPMO3JEMEHTA, MATEpHAN KOTopo#d odaa-
AAeT 3NEKTPOHHOH HIH ABIPOYHON ACKTPO-
NPOBOAHOCTRID

BeTee NOAYNPOSOALEKDBOrD TEDPMO3NE-
MEHTa, MATEPHAM KOTOpOH oblapaet M-
POUHOH 3NEKTPONPOBOLHOCTED

Berss nonynposcIHHKOBORG TepMmosje-
MeHTa, MAaTepHan xoTopoil obaagaeT 3aeK-
TPOHHOA 3NeKTPONPOBOAHOCTEID
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Crp. 4 TOCT 18577—80

TepaiH

Onpeaeaenne

e

1], KonTakTHaA NAacTHHA moOAYnpo-
BOOHHKOBOTD TEPMOIJEMENTA
KoHTakTHas miacTHHa
Han, Kommyrayuounnas naacru-

H
[, Kontaktbriicke des Halbleiter-
thermoelements
E. Contact plate of a semisonductor
v thermoelement
F. Plaque de contact de thermo-élé-
ment & semiconducteurs

“12. Comafdl noaynposOiHHKOBOrO Tep-

MOSTEMENTA
Cnaf

D. Zotstelle des Halbleiterthermo-
elements

E. Junction of a semiconductor
thermoelement

F. Spudure de thermo-élément

13. Tenaonornowawmuii cnaid noay-
NPOBOIHHKOBOTO  TEPMOIJEMEHTa
Tenaomorpouradai kil coaf
Han, Xoaoduwmid cnad

D. Wirmeaunindhmende Zotstelle
des Halbleiterthermoelements

E. Heatabsorbing junction of a se-
miconductor thermoelement

F. Soudure & absorption de chaleur
de thermo-élément a semiconduc-
teurs

14, TenaosulAeNAWIWHA Ccnad noay-

npzq:}n,ﬂnuuauru TEPMDINEMEHTA

Tenioss genamLHi cnafh
Han. Nopaewd cnai

D. Wirmeabgebende Zotstelle des
Halbleiterthermoelements

E. Heatremoving junction of a semi-
conductor thermoelement

F. Soudure & exiraction de chaleur

© de thermo-élément & semiconduc-
letirs

16. Tenaonepenawman nNOBEPXHOCTE
NOAYNPOBOAHAKOBOTO TEPMOSNEK-
TPHUECKOTO MOLYNS
Tensonepesaionlas  DOBEPRHOCTE

D. Wirmeiibertragende  Oberfliche
des Halbleiterthermoelekirischen
Moduls

CocTapHad 4acTh NOJYNPOBOAHHKOBOT®
TEPMO3JIeMeHTa, 3JCKTPHUYSCKH COSHAHAK-
uiad ero BeTBH Mem 1y colol

Jona FCKTPHAECKOTO COEAHHEHHA BET-
BEil- NONYNPOACIHHKOBOTO  TepMOITEeMENTa

TloBepXHOCTh NOAVIPOBOLHHKOBOLO Tep-
MO3MPKTPHYECKOrD MoavasA, ofpazosanuan

TCOBOKYIMHOCTEY KOHTAKTHRX [MAACTHH

¢
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rocs 18577—80 Crp. 5

TepuHn

Cnperenense

]

E. Heat trausfer surface of a semi-
conductor thermoelectric module

F. Surface de chauffe de module
thermo-électrique & semiconduc-
teurs

16, JACKTPOHIOIHPOBAHHBIA  TeNao-
nepexon noJaynpoBOAHHKOBOTO
TEPMONIEKTPHYCCKOrO  yeTpofcT-
Ba
Tennonepexon

17. TOKOBHA BBIBOA NMOAYNPOBOAHH-
KOBOIrG TEPMOMIEKTPHYECKOTD YCT-

poRcTEa
Towopulfl BEBOL ,
D. Stromkontakt der Halbleiterther-
moelektrischen Anordnung
E. Current terminal of a semicon-
“ductor thermoelectric device
F. Borne de dispositif thermo-élect-
rique & semiconducteurs

18. OTpHUaTEALHBE TOKOBLIA BLIBOD
NOAYNPOBOAHHKOBOIO TEPMOSJIEKT-
PEYECKOTO YCTPOiCTBa
OrpHuatenbHul  ToKOBHS BRBOJ

D. Negativ Strémkontakt der Halb-
leiterthermoelektrischen  Anord-
nung

" E. Negative current terminal of a
semiconductor thermoelectric

device
F. Péle negatif de dispositif thermo-
clectrique & semiconducteurs

19, ModoMuTeabHMA TOKOBRIH @ Bbi-

BON, NOAVIPOBOJAHHKOBOro  Tep-
MOIEXTPHYECKOTO YCTPOACTBA
TMonoxHTeABHEIR TOKOBEI BHEIBOI
D. Positiv  Stromkontakt der Halb-
leiterthermoelektrischen Anord-

nung

E. Positive current ferminal of® a
semiconductor thermoelectric
device

F. Péle positif de dispositif thermo-
électrique a semiconducteurs

CocrasHas 9acTh TenynpoBOAHHKOBONO-
TEPMONEKTPHYECKOrO YCTpoHcTBa, obecne-
YHEANOMLAA - JEKTPHUECKY ) , H30AAUHID €T0-
TePMO3NEMeHTOR oT O0BeXTa  TenXoBoro-
BO3JAEHCTBHA MJAH CHCTEMH TenaooOMeHa
H ofilagamoman 3312080d TENNONPOBOAH-
MOCTBEI) B HaMpaBJeHdH TpajHeHTa Temne-

paTypH

BriBog  BeTEl  TOAYNPOBOAHHKOBOrO:
TCPMOMIENCHTE, TPefHAIHAYCHHEA & A0d
COETHHEHHA ~ C BHEIUHEN SAeKTPHYECHOM
UEMBIO

TokoBufl BHBOI TOAGKHTENLHOR BEeTBH
NOIVOPOBOAHHEOBOI O TEDMOSJIEMEHRTS

ToxkoBrA BHBOI OTPHIATEAbHON BETBR
NoJYNpoBOAHHKOBOTO TEPMOZIeMeHTa
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Crp. 6 TOCT 13577 —84

Tapsan CnpegeasEnn
- 2} Toxomas BuCOTA BeTEH NOAYNPO- JLmiHa myTH TOKa B BeTol TIOAYNPOBOI-
BOINHHKOBOTS TEPMOIAEMEHTA HIIKOBOTO TepMO3aeMelTa

ToKOBAA BHCOTA BETAH
D. Thermoelementschenkalhohe
E. Height of a ihermoelementleg :
. Hauteur de branch de thermo-

elément

I_'z.]'. Toxoroe CeEYsHME BETHH IIDJI}TIIP‘}- CE'-]E}[HE BETEH NO,‘]}’H[}EEQA]{][I{{}EDFG
BOOHHKOBOMD TADMO3IASMEHTA | TepMozJgeMeHTa, oNpeleaseroe N0 HOPMA-
Tokopoe csyasile BETBH ML ¥ BEKTOPHOH AMUHE TOKA

D. Therimoelemanizchenkelquer-
schnitt

E. Cross-section of a thermosle-
mentleg _ o |

F. Section de branch de thermo-élé-
ment
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FOCT #8577—80 Crp. 7

ATNDABHTHBIA YKASATEND TEPMHHOE
HA PYCCHOM A3bIHE

baok TEPMOINEHTPHYECKHH NOAYNPOBOAHHKOBEI 6
Berss orpHuatensHan 10
Berer nonomMHTEALHAR 9
Betes n0AYNPOBOAHHKOBOr0 TEPMOINEMENTA 5
Berer noaynposoiHRKOBOTO TEPMOIIEMEHTA OTPHUATEALHAS 10
Bersb noaynpoOBOAHHKOBOrO TEPMOIJEMEHTA NONOKHTEILHAR - 9
Berpe ‘repmosneMedTa 8
Bueon ToxoBBI 17
Bubsog TowoBsIi OTPHUATEABHEH 18
. Bripog ToxoBHA MOM0MHTEALHBH 19
Buison noaynposoiHHKOBOrO TEPMOTEKTPHYECKOTO YCTPOHCTER
TOKOBLEA 17
Bbipoa nNoAYNPOBOLHHKOBOTO TEPMOIIEKTPHUECKOrO YCTPOHCTBA
TOKOBLI OTPHUATENLHBI i

Bhlﬂﬂﬂ, noAYyNpoBOAHHKOBOrg TEPMOXICKT DHYECKOTO ]ETDOMTBE

TOKOBbIfi NOJA0KHTENBHLI 19
Buchra seTBH TokoBas 20
BbicoTa BeTBH NOJYNPOBOJAHHMKOBOrC TEPMO3IEMEHTa TOKOBaR 20
Mooy TepMosheKTpHYECKHA 5
Moayae TepMOINEKTPHYSCKHA NOAYNIPOBOIHHKOBLIA 5
[TAQCTURA KOMMYTOYUOHAA R 11
oacTHHa KORTAKTHAaH Vi lil
MlaacTina NOAYNPOBOAHHKOBOr0 TEPMOINEMEHTA KOHTAKTHAN 1
[losepxnocTs NONYNPOBOAHHKOEOr0 TEPMOINEKTPHIECKOrD MOAY A

Tenaonepesamuias , 15
lloBepXHocTs TENNOTIEPEL AT an 15
Cedente BETBH TOKOSOE 21
Ceuenne peTeM NOAYNPOBOJHHKOBOTO TEPMORIEMEHTA TOKOROE a1
Cnaf 12
Lnrad eopauu ‘14
Cnaii NoaynposoaHHKOBOro TEPMOIIeMeHTa 12
Cnajg noaynpoBeaHHKOBOrG TEPMO3NEMEHTa TEMAOBLIACATHW KA 14
LNaji noaynposoiHHROBOre TEPMOIEMENTA TENAONOTAOWANLIHI 13
Cnaf TennoseAeanom i 14
Cnaf Tenaonoraoin o i 13
Criad xosodHeag ' 13
Tennonepexog &
Tenaonepexon NonynposogHHKOBOTO TEPMOIEKTPHYSCKOr0 YCT-

PORCTBZ 3NEKTPOH3OAHPOBAHHLI 16
TepmobaTapes 4
TepwoGatapes xackanxan 7
Tepmobarapen noAyNpoOBOLHHKOBAR J 4
TepmobaTapes nNOAYNPOBOAHHKOBan KackaaHas 7
Tepmodaox 6
TepmosaeMenT 2
TepmosaemenTt KackamHuf 3
TepMOIALMERT NOTYNPOBOAHHKOBLIH 2
TepmosieMenT NOAYNPOBOAHHKODBIA KacKa AHBIH 3
YeTPOACTBO TEPMOSNEKTPHEECKOS 1
YcTpoikcTee TEPMOIIEKTPHYECKOe NOJAYNPOBOAHHKOBOE t
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Crp. & FOCT 13577—380

ANIDOABHTHBIW YKASATENE TEPMHHOB
HA HEMELUKOM A3BIKE

Halbleiterthermoelektrische Anordnung

Halbleiterthermoealektrische Batterie

Halbleiterthermoelektrische Block

Halbleiterthermoelektrische Kaskadenbatterie

Halbleiterthermoelektrische Modul

Halbleiterthermoelement

Halbleiterthermoelementschenkel

Kontaktbriicke des Halbleiterthermoelements

Zatstelle des Halbleiterthermoelemernts

Mehrstufige Halbleiterthermoelement

n-leitender Schenkel des Thermoelements

Negativ Stromkontakt der Halbleiterthermoelektrischen Anord-

U

p-]eigtender Schenkel des Thermoelements

Positiv Stromkontakt der Halbleiterthermoelektrischen Anord-

nun '

Stromkontakt der Halbleiterthermoelektrischen Anordnung

Thermoelementschenkelhohe .

Thermoelementschenkelquerschnitt

. Warmeabgebende Zotstelle des Halbleiterthermoelements
Wirmeaufnidhmende Fotstelle des Halbleiterthermoelements
Eﬁéﬂ‘;&ﬁbertragende Oberfliche des Halbleiterthermoelektrischen
oduls .

ANDABMTHLA YKA3ATEND TEPMHHOB
HA AHINHMHACKOM A3BLIKE

Cascaded semiconductor thermopile

Contact plate of a semiconductor thermoelement
Cross-section of a thermoelementleg

Current terminal of a semiconductor thermoelectric device
Heat trausfer surface of a semiconductor thermoelectric module
Heatabsorbing junction of a semiconductor thermoelement
HEE!I‘Emﬂ‘FiI‘I% junction of a semiconductor thermoelement
Height of a thermoelementleg

Junction of a semiconductor thermoelement

Zeg of a semiconductor thermoelement

Multistaged semiconductor thermoelement n-type leg of a
thermoelement

Negative current terminal of a semiconductor thermoelectric
device ' '

p-type leg of a thermoelement

Positive current terminal of a semiconductor thermoelectric device
Semiconductor thermoelectric block

Semiconductor thermoelectric device

Semiconductor thermoelectric module

Semiconductor thermoelectric pile

Semiconductor thermoelement

=
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rOCT 18577—80 Crp. 9

ANM@ABMTHLIA YKA3ATENL TEPMMHOB
HA ®PAHLY3CKOM A3bIKE

Bloe thermo-électrique & semiconducteurs

Borne de disposiiif thermo-électrique & semiconducteurs

Branch de thermo-élément 4 semiconducteurs

Branch nepatii de thermo-élément _ .
Branch positif de thermo-élément '

Dispositif thermo-électrique 4 semiconducteurs

Hauteur de branch de thermo-élément

Module thermo-électrique 4 semiconducteurs

Pile thermo-élecirique 4 semiconducteurs

Pile thermo-électrique 4 semiconducteurs en cascade

Plague de contact de thermo-élément & semiconducteurs -

Pale negatif de dispositii thermo-électrique 4 semiconducteurs

Pole positif de dispositif thermo-électrique 4 semiconducteurs
Section de branch de thermo-élément 21
Soudure & absorption de chaleur de thermo-élément & semicon-

ducteurs 13
Soudure & extraction de chaleur de thermo-élément a semican-
ducteurs , [4
Soudure de thermo-élément 12
Suriaca de chavfie de module thermo-¢électrique a semiconduc-

teurs : 13
Thermo-élément & semiconducteurs 2
Thermo-élément 3 semiconducteurs en cascade 3
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IR Thermoelectric semiconductor devices. Terms and definitions
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